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摘要(译)

本发明涉及一种高荧光量子产率杂化钙钛矿量子点及其制备方法，属于
纳米材料、光电材料制备技术领域。该杂化钙钛矿量子点该量子点材料
由内核和表面配体组成，内核的结构式为：R1NH3AB3或(R2NH3)
2AB4。本方法合成出的有机-无机杂化钙钛矿量子点表面包覆着表面配
体，可以稳定分散在甲苯、氯仿等多种有机溶剂中，为杂化钙钛矿量子
点材料的加工应用提供极大便利。本方法制备的量子点材料，荧光量子
产率高达60％，半峰宽在20nm左右，发光色纯度高，在电致发光、高性
能显示器件、激光、非线性光学器件中很大优势。本方法通过调控合成
工艺来控制量子点粒径和组分，可以获得发光波长覆盖整个可见光区域
的杂化钙钛矿量子点材料，在高色域LED、平板显示等领域有广阔应用
前景。
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